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(54) Title: CROSS-LINKING SILICONE ELASTOMERS, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF, AND USE OF THE 
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(5 7) Abstrajc fc, The invention relates to organopolysiloxane masses 
which harden by means of at least one rhodium compound and contain: 
(A) compounds comprising radicals having aliphatic carbon-carbon 
multiple bonds, and (B) organopolysiloxancs comprising Si-bondcd 
hydrogen atoms, or instead of (A) and (B), (C) organopolysiloxanes 
(V) comprising SiC-bonded radicals having aliphatic carbon-carbon 

multiple bonds and Si-bonded hydrogen atoms, and (D) a rhodium 
catalyst, at least one being selected from the group consisting of 
compounds of formula [(R 2 -C(=0)-0->2Rh] 2 (111), L(X)Rh(PR 3 3 ) s (VI) 
or formula (V), wherein R 2 can be the same or different and represents 
™j a hydrogen atom or monovalent, optionally substituted hydrocarbon 

~ radicals having between 1 and 24 carbon atoms, R 3 can be the same or different and represents hydrogen, -OR 4 or monovalent, 
optionally substituted hydrocarbon radicals having between 1 and 24 carbon atoms, R 4 can be the same or different and represents 
a hydrogen atom or a monovalent, optionally substituted hydrocarbon radical having between 1 and 20 carbon atoms, X can be 
the same or different and represents halogen or hydrogen, L can be the same or different and represents CO, acetyl acetonate, 0,5 
cyclooctadiene, 0,5 norbomadiene or P(R 3 ) 3 , and S represents 2 or 3. 

(57) Zusarrunenfassung: Organopolysiloxanmassen, die durch zumindest eine Rhodiumverbindung harten, enthaltend: (A) Ver- 
bindungen, die Reste mit aliphatischen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungen aufweisen,(B) Organopolysiloxane mit Si-ge- 
bundenen Wassersloffatomen oder anstelle von (A) und (B)(C) Organopolysiloxane, die SiC-gebundene Reste mit aliphatischen 
Kohlcnstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindungcn und Si-gcbundcne Wasserstoffatomc aufweisen, und(D) Rhodiumkatalysator, wobei 
zumindest cincr aus der Gruppc ausgewahlt wird, die aus Vcrbindungcn der Formcl [(R 2 -C(=0)-0-)2Rh] 2 (III), L(X)Rh(PR 3 3 ), (VI) 
oder Formel (V) besteht, wobei R 2 gleich oder verschieden sein kann und Was serstoffa torn, oder einwertige, gegebenenfalls sub- 
stituierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen bedeutet, R 3 gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoff, 
-OR 4 oder einwertige, gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 24 Kohlenstoffatomen bedeutet.R 4 gleich oder 
verschieden sein kann und Wasserstoffatom, oder ein einwertiger gegebenenfalls substituierter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 
Kohlenstoffatomen ist, X gleich oder verschieden sein kann und Halogen oder Wasserstoff is t, L gleich oder verschieden sein kann 
und CO, Acetylacetonat, 0,5 Cyclooctadien, 0,5 Norbornadien oder P(R 3 ) 3 ist und S 2 oder 3 ist. 
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(57) Abstract: The invention relates to an arrangement of contact surfaces (1) and testing surfaces (2) on a structured semiconductor 
chip (3). The contact surfaces (1) and testing surfaces (2) are electrically connected to one another via a conducting web (4). While 
the contact surfaces (1) are arranged in a first area (5) that does not contain any components of an integrated circuit, the testing 
surfaces (2) are located in a second area (7) of the upper side of the semiconductor chip (3) that contains components (6) of an 
integrated circuit 

[Fortsetzjung auf der nachsten SeiteJ 



